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	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

	Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова

	Сибирского отделения Российской академии наук

	

	

	ПРИКАЗ

	От
	16.03.2015
	             
	№
	322-ОК

	г. Новосибирск


О повышении квалификации работников, 
деятельность которых связана с источниками
ионизирующего излучения (генерирующими)

В соответствии с требованиями  основных санитарных правил радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010, а также лицензионных требований по работе с генерирующими источниками ионизирующих излучений (постановление Правительства РФ от 02 апреля 2012 г.№278)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Направить на краткосрочное повышение квалификации (16 часов) 25 и 26 марта 2015 года с 9-30 до 13-00 в актовый зал Института следующих сотрудников:
-вед. инженера-электроника лаборатории № 10 Попова А.И.
-старшего инженера лаборатории № 10 Шереметьева А.В.
-вед. инженера-технолога лаборатории №15 Смирнова П.Л.
-вед. инженера-технолога лаборатории №19 Сухих С.А.
-н.с. лаборатории № 3 Федосенко Е.В.
-н.с. лаборатории № 3 Акимова А.Н.
-инженера лаборатории №14 Закирова Е.Р.
-с.н.с. лаборатории №14 Кеслера В.Г.
-с.н.с. лаборатории № 16 Колесникова А.В.
-в.н.с. лаборатории № 16 Труханова Е.М.
-вед.инженера лаборатории № 16 Ревенко М.А.
-инженера-технолога лаборатории № 16 Ильина А.С.
-м.н.с. лаборатории № 16 Василенко А.П.
-м.н.с. лаборатории № 16 Лошкарева И.Д.
-с.н.с. лаборатории № 20 Настаушева Ю.В.
-инженера лаборатории № 28 Соловьева А.А.
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Руководитель службы ОТ
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